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乾電池1本にて動作する白色LED点灯回路（効率70％　動作可能な最低電圧0.6V）

CMOSタイプ
タイマーIC
555同等品
最低動作電圧2V
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RC時定数は発振周波数
50KHz前後になるよう
使用するICのスペック
により調整する
尚、デューディー比は
50％より小くした方が
効率が上がる（25%位）
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高周波用フェライトビーズに
0.12mmエナメル線24回巻 (中間タップ)
（このコイルはかなり小型で良い）
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単三乾電池1本
Vcc 0.6̃2.3V

Vcc0.9V時
DC 2.1Ｖ
Vcc1.5V時
DC 3.3Ｖ
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汎用小信号用Tr

高周波用フェライトトロイダルコア
(フェライトビーズのFB801-#43を使用)
0.2mmのエナメル線を30回巻
＊効率の点から巻数とコア材の選択が重要

単三乾電池1本
Vcc 0.6̃2.3V
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Po 1W位の
Power Tr

LED点灯用
出力電圧
4.0V 40mA max

無負荷時
4.6V

50KHz方形波出力

発振周波数
実測値47.6KHz

発振周波数
実測値120KHz

オシレーター電源用 昇圧回路

LED点灯電源用 昇圧回路

50KHzオシレーター回路

オシレーター電源用に専用の昇圧回路を設けた為
電源電圧の変動に対し発振周波数の安定が望める。
よって電源電圧の変動に対してLED点灯電源用昇圧回路を
安定にドライブ出来る為、出力電力の安定が望める。
動作可能な最低電圧は実測値で0.6V。
実際の動作状態での電力変換効率は下記の通り。
Vcc1.49V、回路電流148mA。
出力電圧4.16Ｖ、出力電流37.67mA。
効率約70％。

＊効率の点から発振周波数は40～50KHz位が良い


